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Nanostrukturétu kartinu morfologijas un struktiiras petijumi
ar AFM, SEM, XRD metodém (Dr. V. Zauls)

Termiskas apstrades izraisita orientéta Si kartinas virsmas rekristalizacija gar mehaniska
defekta liniju, kas noverota atomspeka mikroskopa (AFM). Pa kreisi - topografiskais attéls
parada virsmas viendabigumu un lidzenumu, pa labi - fazu jutigas detektéSanas metode
atklaj fizikalo ipasSibu orientétu neviendabibu pievirsmas slani.

Paraugs - ar CVD metodi ieguta 150nm bieza Si kartina uz safira pamatnes.
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ELEKTRISKAS POLARIZACIJAS PROCESI SEGNETOELEKTRIKOS UN TO PLANAS KARTINAS
AREJU FAKTORU (mainiga elektriska lauka, temperattiras) IEDARBIBA. (Dr.E. Klotin3)

Materiala atomara un
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Kvantu Kimiskas metodes un nitridu un oksidu virsmas procesu kinéetiskie péetijumi
(Dr.J.Kotomins)
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Modelétas adsorbata struktiru nelidzsvara
fazu parejas uz metalisko katalizatoru
virsmam. Izveidotas modelu sistémas ir
svarigas starpvirsmu Ipasibu un reakciju
Sp€ju izpratnei Li baterijas, keramiskas
membranas, degvielu Sunas.
Kodoldegviela: izskaidrota atra urana
mononitrida oksidacija atmosféera, paradot
skabekla molekulas disociaciju uz urana
mononitrida virsmas.

Ar kinétisko Monte Karlo modelésanu

ieguta eksperimentali paredzéta (2x1)
SiO stripveida fazes veidoSanas silana

SiH4 sadaliSanas reakcija uz oksidétas
Pd(111) virsmas.

Pielietojums: katalitiskas sensoru
tehnologijas.
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Stikla Skiedras virsmas fizikalkimisko TpaSibu modificéSanas tehnologiju izstrade
NanostrukturéSana atsarmojot stikla virsmu (Dr.A.LUsis)

Ultraskanas ietekme: mainas radusos poru struktdra, palielinas svara zudumi, samazinas
udens absorbcija. Uz poru virsmam veidojas silanola grupas, kas imobilizé skabes katalizatorus.

Elektriski vadosi parklajumi uz nanostrukturetas Skiedras auduma nodroSina elektroda un
elektrokatalizatora funkcijas.

Pielietojums: porainu stiklu izmantosana membranas un katalizatoros. Izstradato Ni
parklajuma iegiusanas procesu uz atsarmota stikla skiedras auduma ar lidzstravas
magnetrona izputinasanas metodi Ar plazma var izmantot industrija
elektrokatglizatoru izgatavosanai.

magnetron sputtering
Current-Voltage curves I(U) versus O,/Ar mixture
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Ekonomiskas metodes nanostruktiureto funkcionalo ZnO parklajumu iegusanai un to
mikromehanisko ipasibu izpéete. (Dr. F. Muktepavela)

Ar mehanoaktivétas oksidésanas metodi (MAOM) iegiitu ZnO
parklajumu adhezijas, Junga modula, trausluma un cietibas
izpéte, izmantojot nanoindentéSanas metodi.

Rezultati.

1. ZnO MAOM parklajumiem
noteikti ciettha un Junga modulis:
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Voltage (V) detektoros.
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Tranzistoru veidosana nanovadu matricas (Dr. D. Erts)

Aizvara veidoSana ar elektronu litografiju
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Aizvara noplides raksturojumi 10

SiO, slanis
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20 nm R=10%10"1Q
100 nm R =10"0+10"2 Q



LU Cietvielu Fizikas Instituts

Tranzistoru veidosana nanovadu matricas (Dr. D. Erts)

Tranzistoru raksturoSana ar vadoso ASM
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Tranzistoru raksturoSana /n situ ar nanomanipulatoru (notiek)

Pielietojums:
nanoizmeru
elektroniskas
ierices.

54800 5.0kV 21 .8mm x3.00k SE(M)
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Nanooksidu Ramana spektroskopijas un rentgenabsorbcijas pétijumi (Dr. A.Kuzmins)

Ab initio kvantu kimijas un
molekularas dinamikas metodes

== tika izmantotas, lai interpretétu
Baney atomaro, elektronisko un
svarstibu struktiiru un pasibas.

Absorbance (a.u.)

Raman intensity (arb.units)

Absorbance {a.u.)

Raman intensity (arb.units)

Pielietojums: scintilejoSie
Wavenumber (cm™) ° e Rar::nn shiftslu:m") 50 o ekrﬁni, elektrohromﬁs ierices,
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Nanostrukturetu fluoridu sintéze un dauzfotonu ierosmes energijas relaksacijas mehanismi
tajos (Dr. M.Springis)

UC luminescence spectrum excited at 980 nm CW
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materiala “up-conversion ar Er aktiveta NaLaF, kristalitos.
luminiscence, ierosinata ar 980 nm Pielietojums: gaismas avoti un transformetaji,

lazera gaismu. markieri biomedicina.
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2009. gada laika projekta 1etvaros iegiitie rezultati
apkopoti

14 publikacijas zinatniskos Zurnalos,
37 referatos, kas aprobeti 16 konferences, tai skaita
14 starptautiskas konferences,

6 raksti pienemti publiceSanai,

aizstaveti: 1 bakalaura darbs,

1 magistra darbs

Projekta 1zpildé kopuma piedalijas 49 darbinieki,
to skaita

22 zinatnu doktori,

7 doktoranti,

11 studenti.

the end



